Sensor BM

Sensor fotoeléctrico pequeio y ligero
mICaracteristicas

®Facil de montar en espacios estrechos por su tamafio
pequefio y peso ligero.

®Comodidad en el ajuste de sensibilidad con el uso de
un control de ajuste de sensibilidad de mayor tamafio
(Aplica solo para el tipo difuso reflectivo)

®Montaje facil por medio de tornillos.

®Circuito de proteccion de inversién de polaridad.

Q Lea antes del uso "Precauciones de seguridad”
en el manual de operacion”

#MS-5 se vende por separado.

[m]Especificaciones
Modelos BM3M-TDT BM1M-MDT BM200-DDT
Tipo de deteccion Tipo barrera Retroreflectivo Difuso reflectivo
Distancia de deteccion 3m (*1) 0.1~1m (*2) 200mm
. Material opaco de Material opaco de Materiale opaco
Objeto detectado Min. $8mm Min. $60mm transparente, translicido
Histéresi Max. 10% de la distancia
istéresis ajustada
Tiempo de respuesta Max. 3ms
Alimentacién 12-24VCC £10%(ondulacién P-P : Max. 10%)
Consumo de corriente Max. 45mA Max. 40mA
Fuente de luz LED infrarrojo (modulado)
Ajuste de sensibilidad Fijo Ajustable
Modo de operacion Dark ON Light ON Dark ON

Salida NPN colector abierto

Salida de control * Voltaje de carga: max. 30VCC « Corriente de carga: Max. 100mA ¢ Voltaje residual: Max. 1V

Circuito de proteccion Proteccion contra inversion de polaridad
Indicador Indicador de operacion: LED rojo
Conexién Cable
Resistencia de aislamiento| Min. 20MQ(a 500VCC)
Resistencia al ruido +240V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1us) por simulador de ruido
Rigidez dieléctrica 1,000VCA 50/60Hz por 1minuto
Vibracion Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccién de X, Y, Z por 2 horas
Golpe 500m/s*(50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces
lluminacién ambiente Luz solar: Max. 11,000/x , luz incandescente: Max. 3,000 /x
Temperatura ambiente -10 ~ +60°C(en condicion de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C
Humedad ambiente 35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH
Materiales Cuerpo : ABS, Lentes : PMMA
Cables 3P(2P tipo barrera), ¢4mm, Longitud : 2m
. Individual _ | Reflector(MS-2) | Herramienta de ajuste

Accesorios

Comun Soporte de fijacion, tornillos y tuercas
Certificaciones c E
Peso de la unidad Aprox. 170g | Aprox. 105g | Aprox. 889

#(*1)Es la distancia de montaje entre el sensor y el reflector MS-2, es igual cuando se usa el MS-5. Puede detectar por debajo de 0.1m.

#(*2)Es para papel blanco no brillante (100 100mm)
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Sensor con amplificador integrado para uso general

[=IDatos importantes

OTipo barrera
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Serie BM

mIDiagrama de salidas de control

=Modo de operacion
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Sensor con amplificador integrado para uso general

[=]Montaje y ajuste de sensibilidad (a)

Sensores

fotoeléctricos

ORetro reflectivo

OTipo barrera

1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar el
emisor y receptor de frente.

2. Coloque el receptor en medio del rango de operacion
del indicador moviendo el receptor y el emisor
derecha-izquierda y arriba-abajo.

3. Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma manera.
4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje dptico.

#Si el objeto de deteccion es translucido o mas pequefio
de $8mm, el sensor puede no detectarlo debido a que la
luz lo penetra.

Mover Receptor

izquierda-derecha

=

Mover arriba-abajo
Emisor

OTipo difuso reflectivo

1. La sensibilidad debera ajustarse dependiendo del objeto
a detectar o lugar de montaje.

2. Coloque el objeto en posicion para detectarlo con el
haz, gire el ajuste hasta la posiciéon (a) hasta donde el
indicador encienda desde la posicion min. del ajuste.

3. Tome el objeto fuera del area de deteccion, gire el ajuste
hasta la posicién (b) donde el indicador se enciende. Si el
indicador no se enciende, entonces la posicion max. es la
posicion (b).

4. Coloque el ajuste a la mitad de los dos extremos (a)

y (b).
Objeto de
deteccion
Posicion
@ optima
Sensor |
fotoeléctrico (b)
MIN  MAX

*La distancia de deteccioén indicada en la tabla de
especificacion es para papel blanco no brillante de
200X200mm. Podria haber diferencias dependiendo
del tamafio, superficie y brillo del objeto.

1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar el
emisor y el reflector (MS-2) de frente.

2. Coloque el reflector en medio del rango en operacién
del indicador moviendo el reflector o sensor derecha-
izquierda y arriba-abajo.

3. Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma manera.
4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje optico.

#Si usa mas de 2 sensores fotoeléctricos en paralelo, el
espacio entre ellos debera ser mas de 30 cm.

Mover

- Reflector
izquierda-derecha (MS-2)
. >
L
“ee®

Mover arriba-abajo

#Si el nivel de reflectancia del objeto es mayor que el
papel blanco no brillante, puede provocar un
malfuncionamiento por reflexion con el objeto cuando
este se encuentra cerca del sensor fotoeléctrico.

Por eso debe haber suficiente espacio entre el objeto y
el sensor fotoeléctrico o debera colocar la superficie
del objeto a un angulo de 30°~45° contra el eje dptico.

30° ~ 45°

Reflector
Objeto de (MS-2)

deteccion

#Si el lugar de instalacion es muy
pequefio, use el reflector MS-5 en vez
del MS-2 para la misma distancia de
deteccion.

i#

<MS-5 >
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